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Mitsubishi Electric levererar prover pa instillbart laserdiodchip for optisk
fiberkommunikation
Okar kapaciteten for digital sammanhdiingande kommunikation och minskar storleken

pd optiska sdandtagare
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TOKYO, 1 september 2022 — Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att foretaget

borjar skicka prover av det nya instillningsbara laserdiodchippet for anvindning i optiska sdndtagare i
kommunikationssystem med optisk fiber den 1 oktober. Det nya chipet forvéntas bidra till att 6ka kapaciteten

for digital ssmmanhéngande kommunikation och minska storleken pa optiska sandtagare.

Volymen pa datakommunikationen dkar snabbt pa grund av spridningen av 5SG-mobilkommunikationsnétverk
och populariseringen av tjdnster for videostromning. Som svar maste kapaciteten for
hoghastighetskommunikation okas fran 100 Gbit/s i nuldget till 400 Gbit/s i optiska fiberndtverk for
kommunikation mellan datacenter och langdistanskommunikation. Darfor distribueras nu digitala koherenta
kommunikationssystem for att forbattra kommunikationseffektiviteten i optiska fiberndtverk. Samtidigt maste
optiska sdndtagare dock ytterligare minska 1 storlek for att klara utrymmesbegrinsningar i
ndtverksutrustningen, men tills nu har instillbara laserdioder byggts in i paket, vilket gor det svart att minska

storleken.
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Det nya chippet ger en ljusvagliangd pa 1,55 um som anvénds for digital ssmmanhédngande kommunikation.
Den har stod for ett brett spektrum av véaglingder i enlighet med standarden for 400 Gbit/s for optiska
sdandtagare (OIF-400ZR-01.0). Genom att erbjuda produkten i form av ett chip kan tillverkare optimera
paketdesignen for specifika optiska sindtagare. Chippets mycket tillforlitliga konstruktion innefattar
halvledarproduktionsteknik som Mitsubishi Electric har utvecklat fér produktionen av DFB-laser (Distributed-
-Feedback) i mobilbasstationer och EML-laserdiod (Electro-absorption Modulator Integrated Laser Diode) i

datacenter.

Produktegenskaper

1) Stider ett brett spektrum av viglingder for digital sammanhingande kommunikation med stirre
kapacitet
- Strukturen bestdr av 16 DFB-lasrar med olika

emissionsvaglingder, ordnade parallellt for att stodja ett Kag}ﬁ” 1 rz e~ nr 16
brett spektrum av vaglangder. » |

- Temperaturstyrning mojliggoér vaglingdsforandringar pa % _________________
cirka 2,7nm per kanal, vilket ger 1,55 pum E
emissionsvaglangder pa 1 527,994 till 1 567,133 nm. y

- Ovanstdende funktioner bidrar till digital, enhetlig 1527,994 Emissionsvaglangd [nm] 1567,133
kommunikation med storre kapacitet, i enlighet med OIF- Kontrollintervall for emissionsvéglédngd

400ZR-01.0-standarden for 400 Gbit/s optiska sdndtagare.
2)  Kretsimplementering stoder storleksminskning av optiska sindtagare
- Kretsmontering mojliggdér dvervakning med andra optiska komponenter samt komponentplacering
som dr optimerad for specifika paketkonstruktioner, vilket hjélper tillverkare att minska storleken pa

deras optiska sindtagare.

Framtida utveckling
Mitsubishi Electric siktar pa massproduktion av chipet fran 2023. Férutom instéllbara laserdiodchip verviger

foretaget dven att utveckla optiska modulatorchip for nésta generations 800 Gbit/s-produkter.

Huvudspecifikationer
Modell MLICP61
Optisk utgang 17 dBm (typ.)
Vaglingdsomrade 1527,994 till 1 567,133 nm
Matt 0,75 x 3,8 x 0,1 mm (typ.)
Provleverans Fran den 1 oktober 2022
Miljomedvetenhet

Den hér produkten uppfyller RoHS-direktiven 2011/65/EU och (EU) 2015/863 om begriansning av anvéindning

av vissa farliga dmnen i elektrisk och elektronisk utrustning.
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Om Mitsubishi Electric Corporation

Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) har mer &n 100 é&rs erfarenhet av att tillhandahalla
tillforlitliga och hogkvalitativa produkter och &r en erkénd global ledare inom tillverkning, marknadsforing
och forsdljning av elektrisk och elektronisk utrustning som anviénds i behandling av information och
kommunikation, rymdteknik och satellitkommunikation, konsumentelektronik, industriteknik, energi-,
transport- och byggutrustning. Mitsubishi Electric berikar samhéllet med teknik i enlighet med foretagets
motto, "Changes for the Better”. Foretaget noterade en omsittning pa 4 476,7 miljarder yen (36,7 miljarder*
dollar) under rdkenskapsaret som avslutades den 31 mars 2022. Mer information finns pé
www.MitsubishiElectric.com

*Amerikanska dollarbelopp har omvandlats fran yen till kursen ¥122=1 USD, den ungefarliga kursen pa

Tokyoborsen den 31 mars 2022.
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